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- El presente invento se refiere a los condenssdores eléc-
tricos y & los rectificedores eléectricos secos gue constan ’
de un armazdén o de un c4£todo de ﬁngnesio recublerto de une
capa de retencidén de sulfuro de magnesio.

Generalmeﬁte, se ocbtiene la capa de retencién de sulfu-
ro de megneslo o de oxisulfuro de magnesio por meéio de un
trateamiento quimico que es muy diffcil graduar para obtener
en la capa de ietencién el espesor‘preciso Y sin embargo muy
quell que ésta debe tener. Tal tratamiento exige repetidos
ensayos dufante le operacién.

El invento se refiere a un procedimiento de confeccidén
de la capa de retencién que permite simplificar.notablemente
la operasién, '

El prooedimiento con arreglo al invento eonsiste en efec-
tuar en la placa o arandela de ﬁagnesio que forme armezén o
un cdtodo, una capa de sulfuro de magnesio o de oxisulfﬁro de
magnésio por via electrolitica mediante una solucién de mono-
o de pcli—sulfﬁro de sod16 o de politionatos de so&io.

Graciss a este procedimiento electrolitico, es posible

controlar a cada instante el espesor de la éapa de retencidn,
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eimplemente por 1a medida de la centidad de i —e.....3 que haya

atravesado el electrélito.

Se da a continﬁacién, como ejemplo, un modo de ejecucién
del procedimiento con arfoglo al invento. J

Las arandelas de magnesio a tratar se recuecen con pre-
ferencia para provocar una orientasién favorable de los cris-
tales, y se limpian luego con fAcido nitrico.

Efectuado previamente dicho trafamiento, se sumergen
los armazones o cétodos en un electrélito constituido por uma
solucidn de nenosﬁlruro de sodio Nazs o de polisulfuro de
80dioc en sgua destilada, La plesza s trater constituye el éncdo,
pudiendo ser el cdtodo de magnesio, alescién de magnesio o
cualquier otro metal inoxideble por el aulfnro de sodio, o de
carbdén, Partioularmente, el cdtodo lo puede constituir la
propia cube que contenge el oieotrélito.

8e hace psasar por el electréiito, cuya concentracién no
he de ser muy elevada (una concentracién cerrespondiente'a
una densided de 1,1 & una temperatura de 18° C. da resultados
satisfactorios), una corriente de densided bastante débil, por
ejemplo de 100 miliemperios por decIimetro cuadrado a la tem-
peratura de 25° C. '

Por la influencla del ¢ampo eléctrico, los sniones T se
desplazan hacia el £nodo donde abendonsn sus cargas producien-
do sulfuro de magneﬁio. Gatlones Nd se dirigen al cétodo donde,
después de perder su carga, reaccionan sobre el agu& de la
solucisén produciendo soda y un desprendimiento de hidrégeno.

81 se desea obtener una capa de sulfuro de magneé;o es-~
pesa en vista de realizar una capa de retencisn pa;ticular-
mente eficaz, se puede aumentar la temperaturé del electrélito

sin pasar sin embargo de una temperatura méxima de 90° c.
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"sar la

densidad de 1g ccrriente, 10 que permite abreviar la duracién

Aa} tratamienty, el cual dura unss diez horas aproximadamente. ‘

Las arandelas de uagnesio recubiertas de la capa Ge sul-
furo de magneéio se pueden utiligar para constituir rectifica- '
dores secos con. &nodos al sul furo de cobre, por ejemplo por
apllzirlen’os de arandelas de wmagnesio trataudas por el procedi-
mientc con arregio al inveanto, y‘de pestillas de sulfuxro de
cobre. Las plecas de magnesio provisias de una capa de reten-
cibn en sul flag ée magnesic, obtenidss por el prooedimiento
con arceglo al invento, se pﬁeden utilizar también para la fa-
bricacién de condensadorcs =léctricos secos de gran capacidad.

Jaturalmente, el invento mo £2 liulta estrictausente a
los detalies de ejecucién descritos, que se han dado como
ejenplos solamente.

X 0 T A

Descrita suficientemente la naturaleza del invento,
as{ como la manera de realizarlo en la prhctica, debe hacerse
constar nuevamente, que las disposiciones anteriormente indica~
das son suscepiibles de médificacionés de detalle, en cuanto no
altere su principio fundamental. Tambien se hace constar que
dicho invento corresponde a una patente presentada en Franéia
con fecla 17 de Noviembre de 1942 bajo ci n? 473.561, acogién-
dose, per lo tanto, a los beneficios gue conceden los Cohve—
nios Internacionales en vigor, y siendo 1o que constituye la
esencia del referido invento y por lo que se solicita pateute
de invencién;por veinte safios en Espafia : "Procedimiento de
obtencibén de una capa de retencibén en armaduras o citodos de
magnesio para rectificadores y condensadores eléctricos secos"
caracterizindose por lo siguiente: »

1¢.— Procedimiento de obtencién de una capa de reten-
cién en armaduras © chdtodos de magﬁfsio para rectificadores
yfcondensadores eléctricos secos, que se caracteriza por el
hecho de que la capa de reteancién se obtiene por tratamiento
electroli{tico de Anodos de magnesio en un electrol{to A

constituido por una solucién de monosulfuro o de polisul furo
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22.- Procedimiento seglin reivindicacién 1, que se ca-

de sodioc en agua destilada.

racterize por el hecho de que la dénsidad de la coyriente puede
ser de 100 miliamperios por decimetro cuadrado aproximadamente,
a la temperatura ambiente, o ser mayor a una temperatura més
elevada.

3¢.- Procedimiento segin reivindicacidén 1, que se carac-
teriza por el hecho de que la concentracibén del electrolito
corresponde con preferencia a una densidad de 1,1 aproximadamente

' 49.,~ Procedimiento segfn reivindicacién 1; éue se ca-
racteriza por el hecho de gue se puede elevar la temperaturs
del electrolito hasta 902 aproximadaxsuie.

52.- Procedimiento segin reivindicaciones anteriores
caracterizado porque se emplea en la fabricacién de chtodos o
armaduras para rectificadores y condensadores eléctricos secos
gque se someten al tratamiento citado en las reivindicaciones
1-4 y que estéﬁ constituidos por una placa o arandela de mag-
nesio.

62.- Procedifiiento segin reivindicacidn 5, caracteri-
zado porque se agplica a rectificadores y condensadores eléctri-~
cos secos que constan de una armadura o citodo de dicho tipo.

. 72.,~ Procedimientc de obtencibén de una caps de reten-
cifn en armaduras o chtodos de wzgnesio, para rectificadores y
condensadores eléctricos secos; tal y como gueda substancial-
mente -descrito en la presente memoria. )

Esta memoria consta de cuatrb hojas, escritas a mé-

gquina por una sola cara.

Madrid, 28 de octubre de 1943,
LOUIS CHR
MAX SIMON
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